
超小型シリコンマイクモジュール
 最大ゲイン２０ｄＢアンプ内蔵
 SPU0414HR5H-SB使用 

■ピンの説明■

ピン 名称 入出力 説明

１ ＶＤＤ 入力 電源入力　１．５Ｖ～３．６Ｖ

２ ＯＵＴ 出力 信号出力

３ ＧＡＩＮ ー ゲイン調整用　抵抗・コンデンサ接続端子

４ ＧＮＤ 入力 電源・信号用グランド

■回路図■

◆超小型３．７６×２．９５×１．１ミリのアンプ内蔵マイクを、使い易い２．５４ｍｍピッチの４ピン

　基板に実装しました。基板サイズ　１０ｍｍ×７．５ｍｍ

◆動作に必要な電源コンデンサ（Ｃ１）・ハイパス用コンデンサ（Ｃ２）は基板上に実装されています。

◆半田ジャンパーを半田でショートするだけで、アンプがゲイン２０ｄＢにセットされ、即使用出来ます。

■ピン配置・外形図■（単位ｍｍ） 

　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　                                                                   　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■主な仕様■

１、電源電圧：１．５～３．６Ｖ　

２、消費電流： １ｍＡ程度 (3V)　

３、感度　　　－２２ｄＢＶ／Ｐａ

４、出力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ　４００ Ω（Max）

５、出力ｵﾌｾｯﾄ電圧　０．９３Ｖ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                      ★ご使用の注意　出力には直流分がございますので、アンプに接続 

                                                       する場合は、出力に１ｕＦ程度のコンデンサを入れてください。　

■接続例■

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（裏面半田ジャンパーを　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ショートする） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



■ゲイン（増幅率）設定■（外部設定をする場合の抵抗・コンデンサは付属していませんので、別途ご用意ください）

　通常は、基板裏面の半田ジャンパーを半田でショートしで、最大ゲインで使用します。

ユニティゲイン（０ｄＢ）

ＯＵＴ（２）とＧＡＩＮ（３）

を接続する

最大ゲイン（２０ｄＢ）

基板裏面の半田ジャンパーを

半田でショートする

外部設定（0～２０ｄＢ）

ＧＡＩＮ（３）・ＧＮＤ（４）間に

抵抗・コンデンサを接続する。

★外部設定（0～２０ｄＢ）時のゲイン（増幅率）計算例

　Ｇａｉｎ（ｄＢ）＝２０ log（１＋（２２Ｋ÷（２．４４Ｋ＋外部抵抗）））

　ハイパス周波数（Ｈ z）　＝１÷（２ π×（２．４４Ｋ＋外部抵抗）×外部コンデンサ）　　

例　１０Ｋ Ω　１ uF の場合　

　Ｇａｉｎ（ｄＢ）＝２０ log（１＋（２２Ｋ÷（２．４４Ｋ＋１０Ｋ）））＝８．８５ dB

　ハイパス周波数（Ｈ z）　＝１÷（２ π×（２．４４Ｋ＋１０Ｋ）×１ uF）＝１２．８Ｈ z　　

  ■最大定格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■電気的特性　
　

  

                                                                                                                    ■周波数特性


